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Powszechnie znane sa trudnosci, na ja-
kie napotyka si¢ chcac otrzymaé czysty
siarczan glinu z kaolinu, gliny, bauksytu lub
innych mineraléw zawierajacych tlenek
glinowy. Roztwory, otrzymane z tych mi-
neralow, zawierajg zawsze obok siarczanu
glinu mniejsze lub wigksze iloéci zanieczy-
szczeni, sposréd ktorych szczegélnie niepo-
zadana jest domieszka soli zelaza. Oddzie-
lanie tych zanieczyszczen przez krystaliza-
cje jest ogromnie utrudnione wobec nie-
wielkich réznic w rozpuszczalnosci siarcza-
nu glinowego w réznych temperaturach.
Otrzymuje si¢ przy tym krysztaly siarcza-
nu glinowego mocno zanieczyszczone zwiaz-
kami innych metali.

Sposéb wedlug wynalazku jest oparty
na wlasciwosci siarczanu glinu tworze-

nia krystalicznych zwiazkéw addycyjnych
z dwutlenkiem siarki, tréjtlenkiem siarki,
tréjtlenkiem azotu, czterotlenkiem azotu i
chlorowodorem. Zwiazki te sg na ogol nie-
trwale, pod wzgledem chemicznym nalezy
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je traktowaé jako siarczan glinu (wzglednie

inng s6l glinu), w ktérym niektére czastecz-

ki wody krystalizacyjnej zostaly zastapio-

ne czasteczkami jednego z gazéw wyzej
wyszczegolnionych, Niektore sposréd oma-
wianych zwiazkéw addycyjnych byly po-
znane juz dawniej. Opis réznych zwiazkéw
addycyjnych soli glinowych, na przyklad
AlLO, . 480, . 15H,0, 2Al,0, . 450, .
. 4HCI . 12H,0, 2AICI, . SO,, AICI, . SO,,

- znajduje sie w ,,Gmelins Handbuch der

anorganischen Chemie" wyd. 8, Syst. —
Nr 35, B — 1 (1933). Wedlug wynalazku



przez krystalizacje takich zwiazkéw od-
dziela si¢ siarczan glinu od zanieczyszczen,
ktére pozostaja w lugu pokrystalicznym.
Okazalo si¢, ze najlepsze wyniki uzy-
skuje si¢ poddajac krystalizacji stezony
roztwor siarczanu glinu, do ktérego wpro-

"wadzono co najmniej jedna trzecia czesé

mola jednego z wymienionych gazéw na
kazdy mol tlenku glinowego w roztworze.
Najlepiej jest nasycaé roztwér soli glino-
wej gazem w naczyniu zamknietym, do
ktérego wprowadza si¢ gaz pod ci$nieniem
wyzszym od atmosferycznego, na przyklad
5 — 6 atmosfer, utrzymujac cisnienie to
podczas nasycania i krystalizacji; gorsze
nieco wyniki osiaga sie¢ wprowadzajac gaz
pod cisnieniem atmosferycznym lub doda-
jac do roztworu siarczanu glinu stezonego
roztworu danej substancji w wodzie lub w
innym rozpuszczalniku, na przyklad w od-
powiednim kwasie.

_ Roztwor nasycony studzi sie, jesli przy
doprowadzaniu gazu wywiazuje si¢ cieplo;
przy koricu krystalizacji temperatura nie
powinna przekraczaé 35°C. W opisanych
warunkach wytraca sie produkt krystalicz-
ny, ktéry latwo mozna odsaczyé lub odwi-
rowa¢é od tugu pokrystalicznego, zawieraja-
cego cala ilosé¢ zanieczyszczen.

Poniewaz otrzymany produkt jest nie-
trwaly, mozna tatwo otrzymaé z niego czy-
sty siarczan glinu ogrzewajac do tempera-
tury 120 — 200°C lub przemywajac kry-
sztaly zimna woda.

Jesli chodzi o otrzymanie szczegélnie

czystego produktu, nalezy powtérzyé opi-.

sany tu proces krystalizacji kilka razy roz-

puszczajac otrzymany zwiazek addycyjny
w wodzie, nasycajgc roztwor odpowiednim -
gazem i krystalizujac ponownie produkt. Na
przyklad, po trzykrotnej krystalizacji moz-
na zmniejszyé zawartosé zelaza w siarcza-

nie glinu z 1% do 0,001%.
Zastrzezenia patentowe.

1. Sposob wytwarzania czystych soli
glinowych, znamienny tym, ze do czystego
lub zanieczyszczonego roztworu siarczanu
glinowego lub innej soli glinowej wprowa-
dza si¢ dwutlenek starki, trojtlenek siarki,
tréjtlenek azotu, czterotlenek azotu lub
chlorowodér, ewentualnie dowolna miesza-
nine tych gazéw, w ilosci co najmniej jed-
nej trzeciej czesci mola na kazdy mol tlen-
ku glinowego w roztworze, po czym roz-
twor poddaje si¢ krystalizacji mieszajac go
i utrzymujac przy koricu krystalizacji tem-
perature ponizej 35°C, wydzielony za$ pro-
dukt krystaliczny, ewentualnie po kilka-
krotnym przekrystalizowaniu, ogrzewa sie
w celu wydzielenia czystej soli glinowe;j.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, Ze gazy czyste lub zmieszane wpro-
wadza si¢ do roztworu siarczanu glinowego
lub innej soli glinu pod ci$nieniem wyz-
szym od atmosferycznego.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny
tym, ze sporzadza si¢ najpierw roztwory
stezone gazéw w wodzie lub w innych roz-
puszczalnikach, po czym sporzadzony roz-
twoér dodaje si¢ do roztworu soli glinu.

Stanistaw Bretsznajder.

Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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